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geschlammt und anschlieBend getrocknet wird. 

12. Verfahren nach einem der AnspriJche 9 bis 11 , bei 
dem dem Leuchtstoffpigmentpulvervor dem Vermi- 
schen mit dem Epoxidharz ein hydrophobierendes 5 
Silikonwachs zugegeben wird. 

13. Verfahren nach einem der AnspriJche 9 bis 12, bei 
dem das Leuchstoffpigmentpulver mit Alkoholen, 
Glykolethern und Silikonen im Epoxidharz bei er- io 
hohten Temperaturen oberflachenmodifiziert wird. 

14. Verfahren nach einem der AnspriJche 9 bis 13, bei 
dem kugelformige oder schuppenformige Leucht- 
stoffpigmente (6) verwendet werden. '5 



15. Verfahren nach einem der AnspriJche 9 bis 14, bei 
dem Leuchtstoffpigmente verwendet werden, de- 
ren mittlerer Korndurchmesser 6^q zwischen 1 und 
2 |a,m liegt. 



16. Verfahren nach einem der AnspriJche 9 bis 15, bei 
dem 

a) Epoxidharz > 60 Gew% 

b) Leuchtstoffpigmente > und < 25 Gew% 

c) Thixotropiermittel > und < 1 Gew% 

d) mineralischem Diffusor > und < 10 Gew% 

e) Verarbeitungshilfsmittel > und < 3 Gew% 

f) Hydrophobiermittel > und < 3 Gew% 

g) Haftvermittler > und < 2 Gew% 

vermischt werden. 

17. Verfahren nach einem der AnspriJche 9 bis 16, bei 
dem als Leuchtstoffpigmente Partikel aus der Grup- 
pe der Ce-dotierten Granate verwendet werden. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, bei dem als Leucht- 
stoffpigmente YAG:Ce-Partikel verwendet werden. 

19. Verfahren nach einem der AnspriJche 9 bis 18, bei 
dem die Leuchtstoffpigmente (6) mit einem Sili- 
kon-Coating versehen werden. 

20. Verfahren zum Herstellen eines lichtabstrahlenden 
Halbleiterbauelements, bei dem ein Halbleiterkor- 
per (1), der eine Halbleiterschichtenfolge (7) auf- 
weist, die geeignet ist, im Betrieb des Halbleiterbau- 
elements elektromagnetische Strahlung aus dem 
ultravioletten, blauen und/oder grijnen Spektralbe- 
reich auszusenden, zumindest teilweise mit einer 
Verguf3masse gemafS einem der PatentanspriJche 
1 bis 8 umschlossen wird. 

21. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement, herge- 
stellt mit einer Verguf3masse nach einem der An- 
spriJche 1 bis 8 mit einem Halbleiterkorper (1), der 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



eine Halbleiterschichtenfolge (7) aufweist, die ge- 
eignet ist, im Betrieb des Halbleiterbauelements 
elektromagnetische Strahlung aus dem ultraviolet- 
ten, blauen und/oder griJnen Spektralbereich aus- 
zusenden, und die Leuchtstoffpigmente einen Tell 
der aus diesem Spektralbereich stammenden 
Strahlung in Strahlung mit groBerer Wellenlange 
umwandelt, derart, daf3 das Halbleiterbauelement 
Mischstrahlung, insbesondere mischfarbiges Licht, 
bestehend aus dieser Strahlung und aus Strahlung 
aus dem ultravioletten, blauen und/oder griinen 
Spektralbereich aussendet. 

22. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach An- 
spruch 21 , bei dem die VerguBmasse zumindest ei- 
nen Tell des Halbleiterkorpers (1) umschlieBt. 

23. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach An- 
spruch 21 Oder 22, bei dem die vom Halbleiterkor- 
per (1) ausgesandte Strahlung im blauen Spektral- 
bereich bei k = 430 nm oder bei X = 450 nm ein 
Lumineszenz-lntentsitatsmaximum aufweist. 

24. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach ei- 
nem der AnspriJche 21 bis 23, bei dem der Halblei- 
terkorper (1) in einer Ausnehmung (9) eines licht- 
undurchlassigen Grundgehauses (8) angeordnet 
ist und die Ausnehmung (9) zumindest teilweise mit 
der Verguf3masse (5) gefiJIlt ist. 

25. Lichtabstrahlendes Halbleiterbauelement nach ei- 
nem der AnspriJche 21 bis 24, bei dem die 
Verguf3masse (5) hinsichtlich Wirtsgitter und Art 
und AusmaB der Dotierung mit verschiedenartigen 
Leuchtstoffpigmenten (6) versehen ist. 



Claims 

1. Wavelength-converting casting compound (5) 
based on a transparent epoxy resin for an electro- 
luminescent component with a body (1) emitting ul- 
traviolet, blue and/or green light, in which an inor- 
ganic luminescent pigment powder with lumines- 
cent pigments (6) from the group of phosphors with 
the general formula AgBsX^g-l^ '^ dispersed in the 
transparent epoxy resin, and the luminescent pig- 
ments have particle sizes < 20 |xm and a mean par- 
ticle diameter 6^q < 5 |xm. 

2. Casting compound according to Claim 1, in which 
the luminescent pigments (6) are spherical or in the 
form of flakes. 

3. Casting compound according to Claim 1 or 2, in 
which the mean particle diameter 6^q lies between 
1 and 2 |a,m. 
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4. Casting compound according to one of Claims 1 to 

3, wliich is made up of: 

a) epoxy resin > 60% by weight 

b) luminescent pigments > and < 25% by 
weight 

c) thixotropic agent > and < 10% by weight 

d) mineral diffusor > and < 1 0% by weight 

e) processing auxiliary > and < 3% by weight 

f) hydrophobing agent > and < 3% by weight 

g) adhesion promoter > and < 2% by weight. 

5. Casting compound according to one of Claims 1 to 

4, in which particles from the group of Ce-doped 
garnets are used as luminescent pigments. 

6. Casting compound according to Claim 5, in which 
YAG:Ce particles are used as luminescent pig- 
ments. 

7. Casting compound according to one of Claims 1 to 

6, in which the iron content is < 20 ppm. 

8. Casting compound according to one of Claims 1 to 

7, in which the luminescent pigments (6) are provid- 
ed with a silicone coating. 

9. Method for producing a Casting compound for a 
light-emitting component with a body (1 ) emitting ul- 
traviolet, blue or green light, in which an inorganic 
luminescent pigment powder is dispersed in a 
transparentepoxy resin, with luminescent pigments 
(6) from the group of phosphors with the general 
formula AgBsX^g-l^ which have particle sizes < 20 
|xm and a mean particle diameter dgQ < 5 |a,m. 

10. Method according to Claim 9, in which the lumines- 
cent pigment powder is heat-treated at a tempera- 
ture > 200°C before mixing with the epoxy resin. 

1 1 . Method according to Claim 9 or 1 0, in which the lu- 
minescent pigment powder is washed in a higher- 
boiling alcohol andthen dried before mixing with the 
epoxy resin. 

12. Method according to one of Claims 9 to 11, in which 
a hydrophobing silicone wax is added to the lumi- 
nescent pigment powder before mixing with the 
epoxy resin. 

13. Method according to one of Claims 9 to 12, in which 
the luminescent pigment powder is surface-modi- 
fied with alcohols, glycol ethers and silicones in the 
epoxy resin at elevated temperatures. 

14. Method according to one of Claims 9 to 13, in which 
luminescent pigments (6) which are spherical or in 
the form of flakes are used. 



15. Method according to one of Claims 9 to 14, in which 
luminescent pigments whose mean particle diame- 
ter dgo lies between 1 and 2 |a,m are used. 

5 16. Methodaccordingtooneof Claims9to 15, in which 



a) epoxy resin > 60% by weight 

b) luminescent pigments > and < 25% by 
weight 

c) thixotropic agent > and < 10% by weight 

d) mineral diffusor > and < 1 0% by weight 

e) processing auxiliary > and < 3% by weight 

f) hydrophobing agent > and < 3% by weight 

g) adhesion promoter > and < 2% by weight 
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17. Methodaccordingtooneof Claims 9 to 16, in which 
particles from the group of Ce-doped garnets are 

20 used as luminescent pigments. 

18. Method according to Claim 17, in which YAG:Ce 
particles are used as luminescent pigments. 



19. Methodaccordingtooneof Claims 9 to 18, in which 
the luminescent pigments (6) are provided with a 
silicone coating. 

20. Method for producing a light-emitting semiconduc- 
tor component, in which a semiconductor body (1), 
which has a semiconductor layer sequence (7) that 
is suitable for emitting electromagnetic radiation 
from the ultraviolet, blue and/or green spectral 
range during operation of the semiconductor com- 
ponent, is at least partially encased by a casting 
compound accordingto one of Patent Claims 1 to 8. 



21. Light-emitting semiconductor component, pro- 
duced using a casting compound according to one 

40 of Patent Claims 1 to 8, with a semiconductor body 

(1 ), which has a semiconductor layer sequence (7) 
that is suitable for emitting electromagnetic radia- 
tion from the ultraviolet, blue and/or green spectral 
range during operation of the semiconductor com- 

45 ponent, and the luminescent pigments convert a 

part of the radiation coming from this spectral range 
into radiation with a longer wavelength, such that 
the semiconductor component emits mixed radia- 
tion, in particular mixed-colour light, consisting of 

50 this radiation and of radiation from the ultraviolet, 

blue and/or green spectral range. 

22. Light-emitting semiconductor component accord- 
ing to Claim 21 , in which the casting compound en- 

55 cases at least a part of the semiconductor body (1 ) . 

23. Light-emitting semiconductor component accord- 
ing to Claim 21 or 22, in which the radiation emitted 
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bythesemiconductorbody(l) has a luminescence- 
intensity maximum in the blue spectral range at X = 
430 nm or at ^ = 450 nm. 



6. Composition de scellement suivant la revendication 
5, dans laquelle il est utilise comme pigments lumi- 
nescents des particules de YAG:Ce. 



24. Light-emitting semiconductor component accord- 
ing to one of Claims 21 to 23, in which the semicon- 
ductor body (1) is arranged in a recess (9) of an 
opaque base package (8), and the recess (9) is 
filled at least partially with the casting compound 
(5). 

25. Light-emitting semiconductor component accord- 
ing to one of Claims 21 to 24, in which the casting 
compound (5) is provided with various luminescent 
pigments (6) that differ with respect to host lattice 
and type and level of the doping. 



Revendications 

1 . Composition (5) de scellement a effet convertisseur 
de longueur d'onde a base d'une resine epoxyde 
transparente pour un composant electrolumines- 
cent, ayant un corps (1) emettant de la lumiere ul- 
traviolette bleue et/ou verte, dans laquelle il est dis- 
perse dans la resine epoxyde transparente une 
poudre de pigment mineral luminescent ayant des 
pigments (6) luminescents du groupe compose des 
substances fluorescentes de formule generale 
^3^5^12''^ et les pigments luminescents ont des 
granulometries < 20 |xm et un diametre moyen de 
grains d5o< 5|a,m. 

2. Composition descellementsuivant la revendication 
1 , dans laquelle les pigments (6) luminescents sont 
en forme de spheres ou en forme d'ecailles. 

3. Composition descellementsuivant la revendication 
1 ou 2, dans laquelle le diametre moyen de grains 
dgo est compris entre 1 et 2 |a,m. 

4. Composition descellementsuivant I'une des reven- 
dications 1 a 3 qui est composee de : 
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7. Composition de scellement suivant I'une des reven- 
dications 1 a 6, dans laquelle la teneur en fer est < 
20 ppm. 



8. 



Composition de scellement suivant I'une des reven- 
dications 1 a 7, dans laquelle les pigments (6) lumi- 
nescents sont munis d'un enrobage de silicone. 



9. Precede de preparation d'une composition de scel- 
lement pour un composant emettant de la lumiere 
et comprenant un corps (1) emettant de la lumiere 
ultraviolette bleue ou verte, dans lequel on disperse 
dans une resine epoxyde transparente une poudre 
minerale de pigment luminescent ayant des pig- 
ments (6) luminescents choisis dans le groupe des 
substances fluorescentes de formule generale 
A3B5Xi2:M, qui ont des granulometries < 20 |a,m et 
un diametre moyen de grain 6^q < 5 |a,m. 

10. Precede suivant la revendication 9, dans lequel on 
traite thermiquement la poudre de pigment lumines- 
cent, avant le melange a la resine epoxyde, a une 
temperature >200°C. 

11. Precede suivant la revendication 9 ou 10, dans le- 
quel on met la poudre de pigment luminescent dans 
un alcool a haut point d'ebullition avant le melange 
avec la resine epoxyde et ensuite on la seche. 

12. Precede suivant I'une des revendications 9 a 11, 
dans lequel en ajoute a la poudre de pigment lumi- 
nescent, avant le melange a la resine epoxyde, une 
cire de silicone hydrophobe. 

13. Precede suivant I'une des revendications 9 a 12, 
dans lequel on modifie la surface de la poudre de 
pigment luminescent par des alcools, des ethergly- 
cols et des silicones dans la resine epoxyde en pro- 
cedant a des temperatures elevees. 



a) d'une resine epoxyde > 60 % en poids ^5 

b) de pigments luminescents > et < 25 % en 
poids 

c) d'un agent thixotrope > et < 1 % en poids 

d) d'un diffuseur mineral > et <1 % en poids 

e) d'un adjuvant de traitement > et < 3 % en 50 
poids 

f) d'un agent hydrophobe > et < 3 % en poids 

g) d'un agent adhesif > et < 2 % en poids. 

5. Composition descellementsuivant I'une des reven- 55 
dications 1 a 4, dans laquelle il est utilise comme 
pigments luminescents des particules du groupe 
des grenats dopees par du Ce. 



14. Precede suivant I'une des revendications 9 a 13, 
dans lequel on utilise des pigments (6) lumines- 
cents en forme de spheres ou en forme d'ecailles. 

15. Precede suivant I'une des revendications 9 a 14, 
dans lequel on utilise des pigments luminescents 
dont le diametre moyen de grains 6^q est compris 
entre 1 et 2 |xm. 

16. Precede suivant I'une des revendications 9 a 15, 
dans lequel on melange 

a) une resine epoxyde > 60 % en poids 

b) des pigments luminescents > et < 25 % en 
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